CvicCenie 3/ 4

Cislicové meracie obvody 1.
Tranzistor ako spinac:

Uloha:
1) nakreslite elektrotechnicku schému zapojenia predlozeného pripravku
2) zistite technické udaje aktivnych prvkov v obvode a navrhnite udaje pre konkrétne
zapojenie
3) schému zapojenia doplnte o zdroje a mearcie pristroje tak, aby ste mohli overit
(verifikovat’) ¢innost” obvodu
4) zmerané hodnoty spracujte graficky

Schéma zapojenia:
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Katalogové iidaje pouzitého tranzistora:
KC 508: Uce =20V NPN
Ic =100 mA
Uebo=5V
Puzdro T11
Postup pri merani:
Po prezreti pripravku som zostrojil jeho elektrotechnicku schému, do ktorej
som doplnil zapojenia meracich pristrojov a zdroj.Po kontrole zapojenia
vyu€ujucim som zapojil pripravok a nastavoval hodnoty napitia na
zdroji(uvedené v tabul'ke).Napitie pritom nesmelo prekrocit’ povolené
pracovné hodnoty tranzistora, inak by mohlo dojst’ k jeho
znic¢eniu.Pripravok som meral aj pri U = 0V.Pri kazdej nastavenej hodnote
napitia som potenciometrom postupne rozsvietil a nasledne zhasol
diodu.Namerané hodnoty som postupne od¢itaval z meracich pristrojov a
zapisoval do tabul'ky.

Tabul’ka nameranych hodnot:

lcc [mA] | b [uA] lc[mA] |U vstupné| Uce[V] | Uce [V]. Uvst =0V
26,6 81,3 26,7 10 8,08 8,25
12,8 50,2 12,84 6 3,97 44
52 22 5,25 5 3,19 3,56
141 58 14,34 4 2,07 2,38
897 | 37 893 | 3 1,08 | 1,43
9,3 39 9,3 2,5 0,572 0,885
Zaver:

Toto meranie bolo jednoduché a rychle. Overil som si spravanie sa tranzistora a diody
v zavislosti na zmene bazového pradu.
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